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Uklad tranzystorowy do sterowania prostownikow
’ tyrystorowych

1
Przedmiotem wynalazku jest uklad tranzystoro-
wy do sterowania prostownikéw tyrystorowych.
W znanych dotychczas rozwiazaniach ukladéw
tranzystorowych do sterowania fazowego tyrysto-
row stosowane sg generatory napieé piltoksztattnych

typu ,bootstrap” lub integrator Millera, ktére sg

w znacznej mierze wrazliwe na zmiany temperatu-
ry otoczenia. Ponadto uklady te wymagaja co naj-
mniej dwoch napie¢ zasilajacych i majg znacznag
liczbe elementow.

Celem wynalazku jest rozwigzanie ukladu ste-
rowania prostownikow tyrystorowych, przy zacho-
waniu dopuszczalnej wrazliwo$ci ukladu na zmia-
ny temperatury otoczenia i zapewnieniu bardzo
dobrej liniowo$ci sterowania, przy uzyciu jednego
zrodta napiecia zasilajgcego.

Wytyczone zadanie zostato r'o.zwiaza;ne przez
skonstruowanie tranzystorowego uktadu sterowania
prostownikow tyrystorowych zawierajgcego prze-
rzutnik z wtornikiem emiterowym i na wyjsciu
czton impulsowy do sterowania prostownika tyry-
storowego, przy czym wejScie tego czlonu jest po-
lgczone poprzez sumator sygnaléow pradowych z ge-
neratorem napiecia pitoksztaltnego, znamiennego
tym, ze przerzutnik na swoim wejSciu posiada lo-
giczny czlon diodowy a wtoérnik emiterowy pola-
czony jest z generatorem napiecia pitoksztattnego
zbudowanego na dwoéch tranzystorach wejSciowym
i wyjsciowym, przy czym réwnolegle do kolektora
tranzystora wyjSciowego dolgczony jest kondensa-
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tor a w obwodzie emitera tegoz tranzystora umiesz-
czony jest opornik o regulowanej rezystancji, przy
czym w obwodzie bazy wlaczony jest regulowany
dzielnik napiecia.

Zastosowanie takiego rozwigzania w ukladach
sterowanych prostownikéw tyrystorowych pozwala
na uproszczenie ukladu sterujgcego przy réwno-
czesnym zapewnieniu bardzo wysokiej stabilno$ci
termicznej, liniowos$ci sterowania i synchronicznej
pracy czionéw wielofazowych.

Uklad wedlug wynalazku jest pokazany w przyk-
ladzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia
uklad do sterowania prostownika  tyrystorowego
jednofazowego.

Przedstawiony na rysunku uklad do sterowania
prostownika tyrystorowego, jednofazowego, sklada
sie z nastepujacych czlonéw: diodowego uktadu lo-
gicznego ,wiekszy od” D, — D. tranzystoréow
T,—T, pracujagcych w ukladzie przerzutnika, tran-
zystora T, pracujacege w ukladzie generatora na-
piecia pitoksztaltnego, tranzystorow T;, Ts pracujg-
cych w ukladach wtérnikéw emiterowych, tranzy-
stora T pracujacego w ukladzie sumatora sygna-
16w pradowych i tranzystora T; pracujgcego w
ukladzie generatora impulsow, o czestotliwo$ci 2
do 4 kHz, wyzwalajgcych tyrystor.

Napiecia przemienne, doprowadzone do logiczne-
go czlonu diodowego D, — D, synchronizuja ge-
nerator napiecia piltosztaltnego. Gdy napiecia syn-
chronizujgce maja znak ujemny wzgledem zacisku
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,»blus” zrédia pradu statego, wtedy tranzystor T,
znajduje sie w stanie masycenia, a tranzystor T:
w stanie zatkania. W tym samym czasie kondensa-
tor C, jest ladowany przy pomocy tranzystora Ti.
Z chwilg gdy jedno z wej$é logicznego cztonu dio-
dowego przyjmuje znak dodatni, wtedy tranzystor
T, przechodzi w stan odciecia, potencjal emitera
tranzystora T; staje sie bardziej dodatni i konden-
sator C; jest rozladowany przez tranzystor T,.

W obwodzie emitera tranzystora T, znajduje sie
opornik R; o takiej warto$ci, przy ktérej tranzystor
”—1‘4 przyjmuje charakter zrédia stalopradowego
i kondensator C; roztadowuje sie $SciSle stalym pra-
dem. W ten spos6b napiecie na kondensatorze ma-
leje liniowo. W obwodzie bazy tranzystora T, znaj-
duje sie regulowany dzielnik napigcia R; — Ra.

Do regulaciji czola przebiegu piloksztaltnego stuzg
oporniki R; i R;.

Sumcwania sygnaléw sterujacych i napiecia pilo-
ksztaltnego dokonuje sie w sumatorze pradowym
zbudowanym na tranzystorze T; Przykladowo po-
dano trzy wejécia sygnalow sterujacych, z oporni-
kami Ry, Rs, Re. Jedno z wejsé stuzy do ogranicze-
nia najwczesniejszego kata wysterowania tyrysto-
ra, drugie — do sterowania z regulatora, trzecie na-
tomiast — do blokady.

. Gdy w wyniku sumowania sygnalé% baza tran-
zystorowa Tg przyjmuje potencjal decdatni, wtedy
tranzystor T przechodzi w stan odciecia i czynny
jest generator T;. Generator zasila za pomocg
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uzwojenia wtoérnego transformatora T: obwéd
bramki tyrystora napieciem o przeb.egu relaksacyj-
nym i czestotliwosei 2 do 4 kHz. .

Czas trwania sygnatu sterujacego w obwodzie
bramki tyrystora zalezy od kata opdznienia ¥, i jest
rowny (t + ¢ — 9;)o.

W generatorze T; dioda Zenera D; zabezpiecza
oscylator ~przed wzbudzeniem si¢ przy zmianach
temperatury otoczenia wtedy, gdy tranzystor Tg
znajduje sie 'w stanie nasycenia.

Zastrzezenie patentowe

Uklad tramzystorowy .do sterowania prostowni-
kow tyrystorowych zawierajacy przerzutnik z
wtérnikiem emiterowym i na wyjsciu czlon impul-
sowy do sterowania prostownika tyrystorowego,
przy czym wejScie tego czlonu polaczone jest po-
przez sumator sygnaléw pradowych z generatorem
napiecia piloksztaltnego, znamienny tym, Ze prze-
rzutnik (T,;, T:) na swoim wej$ciu posiada logiczny
czion diodowy (D,, D.) a wtornik emiterowy (T;)
polaczony jest z generatorem napiecia pitoksztalt-
nego zbudowanego na dwéch tranzystorach, wejs-
ciowym (T,) i wyjéciowym (T;), przy czym réwno-
legle do kolektora tranzystora wyjSciowego (T4) do-
laczony jest kondensator (C,) a w obwodzie emite-
ra tegoz tranzystora umieszczony jest opornik o re-
gulowanej rezystancji (R;) a w obwodzie jego bazy
wlaczony jest regulowany dzielnik napiecia (Rj, Re).
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